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Informazioni personali
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Tel: +39 3405134503

Email istituzionale: p.marconcini@iet.unipi.it

Email privata: p.marconcini@tiscalinet.it
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Formazione

Paolo Marconcini ¢ nato a Pisa (Italia) il 13-1-1974.

Ha conseguito il Diploma di Maturita Scientifica presso il liceo scientifico “Ulisse Dini” di

Pisa con votazione 60/60.

I 18-7-2002 si & laureato in Ingegneria Elettronica (Vecchio Ordinamento) presso
I"Universita di Pisa con votazione 110/110 e Lode con la tesi “Simulazione di dispositi-
vi nanoelettronici in presenza di campo magnetico”, relatori il Prof. Massimo Macucci e

il Prof. Bruno Pellegrini.

Nella seconda sessione dell’anno 2002 ha superato ’esame di Stato ed ¢ stato abilitato
all’esercizio della professione di ingegnere. Dal 20-2-2003 ¢ iscritto all’albo professionale
degli ingegneri della provincia di Pisa come ingegnere dell’informazione, ingegnere civile e

ambientale e ingegnere industriale.



Attivita di ricerca

Dal 1-8-2002 al 31-12-2002 e stato titolare, presso il Dipartimento di Ingegneria della
Informazione della Facolta di Ingegneria dell’Universita di Pisa, di un contratto di ricerca
consistente nello sviluppo di un programma di simulazione per lo studio del rumore shot
in dispositivi mesoscopici in presenza di campo magnetico e di trasporto diffusivo e/o

dissipativo.

Dal 1-1-2003 & stato ammesso con borsa di studio dell’Universita di Pisa al Dottorato di
Ricerca in Ingegneria della Informazione (curriculum “Tecnologie, dispositivi e sistemi mi-
croelettronici”), che ha frequentato fino al 31-12-2005 con tutori il Prof. Massimo Macucci
e il Prof. Bruno Pellegrini. La sua attivita di ricerca ha riguardato principalmente: lo
studio (mediante simulazioni) delle proprieta di trasporto e del rumore di dispositivi na-
noelettronici basati su un gas bidimensionale di elettroni in assenza e in presenza di campo
magnetico, ’analisi dei risultati ottenibili mediante tecniche sperimentali di imaging del
flusso di elettroni in tali strutture e I’esame delle proprieta elettroniche dei nanotubi di

carbonio.

Il 23-5-2006 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria dell’Informazione

discutendo la tesi “Numerical simulation of transport and noise in nanoelectronic devices”.

Ha frequentato la “Summer School for Computational Material Science” tenutasi alla Uni-
versity of Illinois at Urbana-Champaign (Illinois, USA) dal 7-6-2004 al 18-6-2004.

Ha trascorso un periodo all’estero alla Technische Universitat Miinchen di Monaco di
Baviera (Germania) dal 1-5-2005 al 30-9-2005 presso I'Istituto di Nanoelettronica, diretto
dal Prof. Paolo Lugli, dove ha svolto attivita di ricerca sulle relazioni di dispersione di
elettroni e fononi nei nanotubi di carbonio e ha analizzato le potenzialita del metodo k- D
nello studio delle proprieta elettriche dei materiali in generale e dei nanotubi di carbonio

in particolare.

Nel giugno 2005 ha tenuto alla Technische Universitdt Miinchen di Monaco di Baviera
(Germania) il seminario “Numerical study of shot noise suppression in chaotic cavities and

of electron flow imaging techniques in mesoscopic devices”.

Dal 1-1-2006 al 28-2-2006 e stato titolare di un contratto di ricerca del Dipartimento
di Ingegneria della Informazione dell’Universita di Pisa, consistente nella simulazione di
dispositivi nanoelettronici basati su eterostrutture in arseniuro di gallio e su nanotubi di

carbonio.



Dal 1-3-2006 al 30-4-2006 ¢ stato titolare di un contratto di ricerca del Consiglio Na-
zionale delle Ricerche presso I'Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell’Informazione e
delle Telecomunicazioni (I.LE.I.I.T.) di Pisa, per lo studio di trasporto e rumore in cavita

mesoscopiche e nanotubi di carbonio.

Dal 2-5-2006 al 31-10-2008 & stato titolare di un assegno di ricerca dell’Universita di Pisa

sul tema “Nanoelettronica computazionale”.

Dal 1-11-2008 al 30-4-2010 & stato titolare di un assegno di ricerca dell’Universita di Pisa

sul tema “Simulazione numerica di dispositivi elettronici su grafene”.

Dal 1-5-2010 al 31-12-2010 e stato titolare di un contratto di collaborazione coordinata
e continuativa (finalizzato alla ricerca) del Dipartimento di Ingegneria della Informazione
dell’Universita di Pisa, riguardante lo “Studio di Scanning Probe Conductance Spectro-

scopy su dispositivi in grafene con approccio a massa efficace”.

Dal 1-1-2011 al 30-6-2011 e stato titolare di una borsa di studio post-dottorato del Dipar-
timento di Ingegneria della Informazione dell’Universita di Pisa, riguardante lo “Sviluppo
e gestione informatica di codici per la simulazione di dispositivi elettronici e preparazione

di documenti di analisi delle prospettive di questo settore di ricerca”.

Dal 1-7-2011 al 29-2-2012 & stato titolare di un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa (finalizzato alla ricerca) del Dipartimento di Ingegneria della Informazione
dell’Universita di Pisa, riguardante lo “Sviluppo e condivisione mediante il NanoIlCT Hub
di codici per la simulazione di dispositivi nanoelettronici beyond-CMOS (con particolare
attenzione a quelli basati su grafene), nella preparazione di report sullo stato di avanza-
mento di tale settore di ricerca e nell’azione di coordinamento tra le varie unita di ricerca

attive a livello europeo in tale ambito”.

Dal 1-3-2012 al 28-2-2013 ¢ stato titolare di un assegno di ricerca annuale dell’Universita
di Pisa sul tema “Sviluppo di codici per la simulazione di strutture a bassa dimensionalita
in grafene e loro disseminazione tramite il NanolCT hub”. Tale assegno di ricerca ¢ stato
rinnovato dal 1-3-2013 al 28-2-2014, dal 1-3-2014 al 28-2-2015, dal 1-3-2015 al 29-2-2016 e
dal 1-3-2016 al 31-10-2016.

Dal 1-11-2016 al 31-10-2019 e stato Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi dell’art.
21 terzo comma, lettera B della legge n. 240/2010 (contratto “senior”) per il settore
concorsuale 09/E3 Elettronica, Settore Disciplinare ING-INF /01 Elettronica presso il Di-

partimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Universita di Pisa.



Nella tornata 2013 ha conseguito I’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Pro-
fessore di Seconda Fascia nel settore concorsuale 09/E3 (Elettronica), valida dal 19-1-2015
al 19-1-2021.

Dal 1-11-2019 & Professore Associato per il settore concorsuale 09/E3 Elettroni-
ca, Settore Disciplinare ING-INF/01 Elettronica presso il Dipartimento di Ingegneria

dell’Informazione dell’Universita di Pisa.

Nel sesto Quadrimestre 2020 ha conseguito I’ Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni
di Professore di Prima Fascia nel settore concorsuale 09/E3 (Elettronica), valida dal 27-5-
2021 al 27-5-2030.

I suoi attuali interessi di ricerca riguardano principalmente lo studio numerico delle pro-
prieta di trasporto e di rumore elettrico di dispositivi elettronici basati su eterostrutture
GaAs/AlGaAs, su nanotubi di carbonio, su nanowire semiconduttori, su grafene e altri
materiali 2D e di dispositivi per quantum computing. A tal fine ha sviluppato codici di
simulazione (con diversi livelli di modellizzazione: atomistico, a funzione inviluppo, a pa-
rametri concentrati) che ha poi utilizzato per prevedere e comprendere le caratteristiche di
tali dispositivi e materiali, ottimizzarne le prestazioni e proporre nuove applicazioni degli
stessi nell’ambito dell’elettronica. Sono state tra ’altro avanzate proposte di dispositivi
innovativi e ne sono stati effettuati studi di fattibilita. Svolge inoltre una parallela attivita

di ricerca su sistemi elettronici per applicazioni di trasporto.

E Associate Editor delle riviste scientifiche: Applied Nanoscience (Electronic ISSN 2190-
5517, della casa editrice Springer), IET Circuits, Devices & Systems (Online ISSN 1751-
8598, Print ISSN 1751-858X, della casa editrice IET-Institution of Engineering and Tech-
nology), Electronics Letters (Online ISSN 1350-911X, Print ISSN 0013-5194, della casa
editrice IET), Micro & Nano Letters (Online ISSN 1750-0443, della casa editrice IET),
Journal of Circuits, Systems and Computers (Online ISSN 1793-6454, Print ISSN 0218-

1266, della casa editrice World Scientific), tutte indicizzate in Web of Science e Scopus.

E Editor delle riviste scientifiche “Electronics” (ISSN: 2079-9292, della casa editrice MD-
PI) e “Journal of Semiconductor” (ISSN: 1674-4926, della casa editrice IOP), entrambe

indicizzate in Web of Science e Scopus.

E Topic Editor della rivista scientifica “Nanomaterials” (ISSN 2079-4991, della casa editrice
MDPI), indicizzata in Web of Science e Scopus.



Ha svolto e svolge attivita come referee per riviste internazionali quali “Journal of Compu-
tational Electronics” (Springer), “Journal of Applied Physics” (AIP), “Physica Status So-
lidi (a)” (Wiley), “Microprocessors and Microsystems” (Elsevier), “IEEE Transactions on
Nanotechnology” (IEEE), “Optical and Quantum Electronics” (Springer), “IEEE Sensors
Journal” (IEEE), “Scientia Iranica” (Sharif University of Technology), “Electronics Let-
ters” (IET), “Nanomaterials” (MDPI), “Materials” (MDPI), “Applied Sciences” (MDPI),
“Crystals” (MDPI), “Physica E: Low-dimensional Sistems and Nanostructures ” (Else-
vier), “Scientific Reports” (Nature), “Micro & Nano Letters” (IET), “Results in Physics”
(Elsevier), “Polymers” (MDPI), “Biosensors” (MDPI), “Solid State Communications” (El-
sevier), “Coatings” (MDPI), “Sustainability” (MDPI), “Micromachines” (MDPI), “Engi-
neering Science and Technology (JESTCH)” (Elsevier), “Energies” (MDPI).

Ha contribuito all’organizzazione delle conferenze internazionali “20th International Con-
ference on Noise and Fluctuations”, Pisa, Italia, 14-19 giugno 2009 e “14th International

Workshop on Computational Electronics”, Pisa, Italia, 26-29 ottobre 2010.

Ha fatto parte del’ICNF (International Conference on Noise and Fluctuations) Program
Committee per la conferenza ICNF 2013 che si ¢ tenuta a Montpellier (Francia) il 24-28
giugno 2013. Come membro di tale comitato ha contribuito alla valutazione e selezione

dei lavori inviati alla conferenza.

Nel 2014 ha svolto attivita come referee per la valutazione di progetti di ricerca supportati
dal programma istituzionale di borse di PostDottorato UNamur-CERUNA dell’Universita
di Namur (Belgio).

Nel 2015 ha svolto attivita come referee per la valutazione di progetti di ricerca presentati

alla Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Fondazione Tedesca per la Ricerca).

Ha svolto la funzione di chairman alla seguente conferenza internazionale: “15th IEEE
Conference on Nanotechnology (IEEE NANO 2015)”, che si ¢ tenuta a Roma (Italia) il

27-30 luglio 2015, nella sessione “Nanomaterials: Films”.

E stato membro del Technical Program Committee della “IEEE Second International
Smart Cities Conference (ISC2 2016)”, che si ¢ tenuta a Trento (Italia) il 12-15 settembre
2016.

E stato membro del Technical Program Committee del “IEEE 4th International Forum
on Research and Technologies for Society and Industry (RTSI 2018)”, che si ¢ tenuto a
Palermo (Italia) il 10-13 settembre 2018.



Ha svolto attivita di revisore per il Technical Program Committee della “IEEE 13th Na-
notechnology Materials & Devices Conference (NMDC 2018)”, che si ¢ tenuta a Portland
(Oregon, USA) il 14-17 ottobre 2018.

Nell’ambito di tale conferenza e stato anche session organizer e chairman della sessione

“Noise in Nanodevices”.

Ha fatto parte, come revisore designato, del Technical Program Committee del “IEEE 4th
International Forum on Research and Technologies for Society and Industry (RTSI 2019)”,
che si e tenuta a Firenze (Italia) il 9-12 settembre 2019.

Ha svolto attivita di revisore per il Technical Program Committee della “IEEE 14th Na-
notechnology Materials & Devices Conference (NMDC 2019)”, che si ¢ tenuta a Stoccolma
(Svezia) il 27-30 ottobre 2019.

Ha svolto attivita di revisore per il Technical Program Committee della “IEEE 15th Na-
notechnology Materials & Devices Conference (NMDC 2020)”, che si ¢ tenuta a Nanjing
(Cina) il 18-21 ottobre 2020.

Ha svolto attivita di revisore per il Technical Program Committee della “IEEE 6th Inter-
national Forum on Research and Technologies for Society and Industry (RTSI 2021)”, 6-9
settembre 2021.

E membro del Technical Program Committee della “IEEE 16th Nanotechnology Materials
& Devices Conference (NMDC 2021)”, che si terra a Vancouver (Canada), il 12-15 dicembre
2021.

Ha rapporti e relazioni di ricerca con numerose universita italiane e straniere.

E membro del'TEEE (member number 92698098) dal 2013. E membro del SIE (Associazio-
ne Societa Italiana di Elettronica), ex-GE (Associazione Gruppo Italiano di Elettronica),
dal 2014. E stato membro del’TEEE Computer Society (member number 92698098) nel
2020.

Dal 17-5-2021 al 31-5-2021 ha seguito la “2021 ESpinRed School on Spintronics” organiz-

zata da Spanish Network on Spintronics.

11 21-12-2017 ha seguito il “Corso di Formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro”
(formazione generale) della durata di 4 ore dell’Universita di Pisa superando la prova di

verifica con esito positivo.



11 29-12-2017 ha seguito il “Corso di Formazione in materia di igiene e sicurezza del Lavo-
ro” (formazione specifica) della durata di 4 ore dell’Universita di Pisa, superando la prova
di verifica con esito positivo.

Il 15-6-2018 ha seguito il “Corso di Formazione: Rischi chimici, cancerogeni, mutageni e
biologici” di 4 ore dell’Universita di Pisa, superando la prova di verifica con esito positivo.
11 1-4-2019 ha seguito il “Corso di Formazione su rischio elettrico e su rischio ustio-
ni/incendio” presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Universita di Pisa,

superando la prova di verifica con esito positivo.

11 26-8-2021 ha seguito il “Corso di Formazione: GDPR, - Regolamento europeo 2016/679.
Privacy e protezione dei dati personali” della durata di 168 minuti dellUniversita di Pisa,

superando la prova di verifica con esito positivo.

Ha una conoscenza molto buona della lingua inglese parlata e scritta a livello corrente e

tecnico.

Lavora correntemente in ambiente Unix e Windows. Conosce numerosi linguaggi di pro-
grammazione e software di simulazione (Fortran, C, C++, Assembler, Pascal, Matlab,
Mathematica, Maple, Gaussian, Comsol, ...), molti dei quali impiega comunemente nella

sua attivita di ricerca. Ha buona conoscenza degli applicativi Office.
Attivita didattica

Ha avuto un contratto per prestazioni professionali di supporto alla didattica per il corso
di “Elettronica Digitale” (attivato nell’ambito della Laurea Triennale in Ingegneria Infor-
matica dell’Universita di Pisa) dal 26-2-2007 al 26-5-2007, per un totale di 20 ore.

Ha avuto un secondo contratto per prestazioni professionali di supporto alla didattica per
il medesimo corso di “Elettronica Digitale” dal 25-2-2008 al 24-5-2008, per un totale di 20

ore.

Ha avuto un terzo contratto per prestazioni professionali di supporto alla didattica per il
medesimo corso di “Elettronica Digitale” dal 12-3-2009 al 30-5-2009, per un totale di 20

ore.

Ha avuto un quarto contratto per prestazioni professionali di supporto alla didattica per
il medesimo corso di “Elettronica Digitale” dal 18-3-2011 al 4-6-2011, per un totale di 20

ore.



Ha avuto un quinto contratto per prestazioni professionali di supporto alla didattica per
il medesimo corso di “Elettronica Digitale” dal 11-3-2015 al 24-4-2015, per un totale di 20

ore.

Ha avuto un sesto contratto per prestazioni professionali di supporto alla didattica per il
medesimo corso di “Elettronica Digitale” dal 23-3-2016 al 30-6-2016, per un totale di 20

ore.
Nell’ambito di tali contratti ha svolto lezioni a carattere teorico, numerico e sperimentale.

Ha avuto un contratto di attivita didattica in codocenza per I'insegnamento “Elettronica”
presso il Corso di Laurea Triennale in Ingegneria delle Telecomunicazioni dall’11-5-2015 al
30-9-2015, per un totale di 20 ore.

Ha avuto un secondo contratto di attivita didattica in codocenza per I'insegnamento “Elet-
tronica” presso il Corso di Laurea Triennale in Ingegneria delle Telecomunicazioni dal
29-2-2016 al 30-9-2016, per un totale di 20 ore.

Nell’anno accademico 2016-2017 ha tenuto:

la parte di “Elettronica Analogica” dell’insegnamento di “Elettronica” presso il Corso di
Laurea Triennale in Ingegneria Biomedica, per un totale di 74 ore (6 CFU);

una parte dell’insegnamento di “Nanoelettronica” presso il Corso di Laurea Magistrale in

Ingegneria Elettronica, per un totale di 15 ore (1.5 CFU).

Nell’anno accademico 2017-2018 ha tenuto: una parte dell’insegnamento di “Sistemi Elet-
tronici per Automazione e Robotica” presso il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria
Robotica e dell’Automazione per un totale di 15.5 ore (1.5 CFU);

la parte di “Elettronica Analogica” dell’insegnamento di “Elettronica” presso il Corso di
Laurea Triennale in Ingegneria Biomedica per un totale di 66 ore (6 CFU); una parte
dell’insegnamento di “Nanoelettronica” presso il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria
Elettronica per un totale di 14 ore (1.5 CFU).

Nell’anno accademico 2018-2019 ha tenuto:

una parte dell’insegnamento di “Sistemi Elettronici per Automazione e Robotica” presso
il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Robotica e dell’Automazione per un totale di
21 ore (1.5 CFU);

una parte dell’insegnamento di “Electromagnetic Materials and Electron Devices” presso il
corso di Laurea Specialistica/Magistrale in Materials and Nanotecnology (dell’Universita’
di Pisa/Scuola Normale Superiore/Istituto Italiano di Tecnologia/Consiglio Nazionale delle

Ricerche/Scuola Superiore Sant’Anna) per un totale di 24 ore (3 CFU);



la parte di “Elettronica Analogica” dell’insegnamento di “Elettronica” presso il Corso di

Laurea Triennale in Ingegneria Biomedica per un totale di 72 ore (6 CFU).

Nell’anno accademico 2019-2020 ha tenuto:

il modulo di “Electron Devices” dell’insegnamento di “Electromagnetic Materials and Elec-
tron Devices” presso il corso di Laurea Magistrale in Materials and Nanotecnology per un
totale di 48 ore (6 CFU);

una parte dell’insegnamento di “Elettronica Analogica” presso il Corso di Laurea Magi-
strale in Ingegneria Elettronica per un totale di 15 ore (1.5 CFU);

la parte di “Elettronica Analogica” dell’insegnamento di “Elettronica” presso il Corso di

Laurea Triennale in Ingegneria Biomedica per un totale di 63 ore (6 CFU).

Nell’anno accademico 2020-2021 ha tenuto:

una parte dell’insegnamento di “Sistemi Elettronici per Automazione e Robotica” presso
il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Robotica e dell’Automazione per un totale di
25 ore (2.5 CFU);

il modulo di “Electron Devices” dell’insegnamento di “Electromagnetic Materials and Elec-
tron Devices” presso il corso di Laurea Magistrale in Materials and Nanotecnology per un
totale di 50 ore (6 CFU);

una parte dell’insegnamento di “Elettronica Analogica” presso il Corso di Laurea Magi-
strale in Ingegneria Elettronica per un totale di 12 ore (1.2 CFU);

il modulo di “Elettronica Analogica” dell’insegnamento di “Elettronica” presso il Corso di

Laurea Triennale in Ingegneria Biomedica per un totale di 63 ore (6 CFU).

Sia per il modulo di “Elettronica Analogica” dell’insegnamento di “Elettronica” del Cor-
so di Laurea Triennale in Ingegneria Biomedica, che per l'insegnamento di “Nanoelet-
tronica” del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica, che per la parte da
lui tenuta dell’insegnamento di “Elettronica Analogica” del Corso di Laurea Magistra-
le in Ingegneria Elettronica, ha messo a disposizione online per gli studenti (sul sito
http://brahms.iet.unipi.it/marconcini/marconcini.html) tutto il materiale delle lezioni, in-
cludente registrazioni e videoregistrazioni delle lezioni e relativi lucidi e foto, oltre a ma-
teriale supplementare di approfondimento per gli studenti interessati. Stessa cosa ha fatto
per il modulo “Electron Devices” del corso “Electromagnetic Materials and Electron De-
vices”, per quanto riguarda gli argomenti non coperti dai testi di iferimento. Per il corso
di “Sistemi Elettronici per Automazione e Robotica” del Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Robotica e dell’Automazione ha messo a disposizione online per gli studenti le

soluzioni di diversi esercizi, oltre a vario materiale utile per la preparazione dell’esame.



Per tutti i corsi ha svolto e svolge attivita di ricevimento e correzione di compiti; in par-
ticolare ha redatto e reso disponibili online le correzioni di tutti gli scritti (con particolare
riguardo al corso di “Elettronica Digitale” della Laurea in Ingegneria Informatica e al mo-
dulo di “Elettronica Analogica” dell’insegnamento di “Elettronica” del Corso di Laurea

Triennale in Ingegneria Biomedica dell’Universita di Pisa).
Ha svolto e svolge una media di 6 ore di ricevimento a settimana.

Per gli anni accademici e gli insegnamenti per cui sono disponibili i risultati del questionario
agli studenti sulla valutazione della didattica, tale giudizio & risultato positivo (intorno a

3 su una scala da 0 a 4).

A partire dall’anno accademico 2002-2003 fa parte della commissione di esame del corso
di “Elettronica Digitale”, attivato nell’ambito della Laurea Triennale in Ingegneria Infor-

matica dell’Universita di Pisa.

A partire dall’anno accademico 2005-2006 fa parte della commissione di esame del corso di
“Nanoelettronica”, attivato nell’ambito della Laurea Specialistica/Magistrale in Ingegneria

Elettronica.

A partire dall’anno accademico 2005-2006 fa parte della commissione di esame del cor-
so di “Sistemi elettronici per i trasporti e lo spazio”, attivato nell’ambito della Laurea

Specialistica/Magistrale in Ingegneria Elettronica.

A partire dall’anno accademico 2008-2009 fa parte della commissione di esame del corso
di “Elettronica Analogica”, attivato nell’ambito della Laurea Specialistica/Magistrale in

Ingegneria Elettronica.

A partire dall’anno accademico 2009-2010 fa parte della commissione di esame del corso di

“Misure Elettroniche II” della Laurea Specialistica/Magistrale in Ingegneria Elettronica.

A partire dall’anno accademico 2014-2015 fa parte della commissione di esame del corso di
“Elettronica”, attivato nell’ambito della Laurea Triennale in Ingegneria delle Telecomuni-

cazioni.

A partire dall’anno accademico 2016-2017 fa parte della commissione di esame del corso

di “Elettronica”, attivato nell’ambito della Laurea Triennale in Ingegneria Biomedica.

A partire dall’anno accademico 2016-2017 fa parte della commissione di esame del corso
di “Elettronica Biomedica I”, attivato nell’ambito della Laurea Magistrale in Ingegneria

Biomedica.



A partire dall’anno accademico 2016-2017 fa parte della commissione di esame del corso
di “Sistemi Elettronici per Automazione e Robotica”, attivato nell’ambito della Laurea

Magistrale in Ingegneria Robotica e dell’Automazione.

A partire dall’anno accademico 2018-2019 fa parte della commissione di esame del corso
di “Electromagnetic Materials and Electron Devices”, attivato nell’ambito della Laurea

Magistrale in Materials and Nanotecnology.

E stato membro delle Commissioni di Laurea Triennale e Magistrale in Ingegneria Elettro-
nica, della Commissione di Laurea Triennale in Ingegneria Biomedica e della Commissione

di Laurea Magistrale in Ingegneria Robotica e dell’Automazione.

Dal 2020 ¢ membro del Collegio di Dottorato in Ingegneria dell’Informazione; ¢ stato

membro della Commissione per I’Esame di Dottorato nell’anno accademico 2019-2020.

E stato membro esperto della Commissione degli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio
della professione di ingegnere junior e ingegnere nella prima e nella seconda sessione

dell’anno 2017 e nella prima e nella seconda sessione dell’anno 2019.

E stato ed ¢ relatore di tesi di laurea nell’ambito del Corso di Laurea Specialisti-
ca/Magistrale in Ingegneria Elettronica e del Corso di Laurea Triennale in Ingegneria

Biomedica dell’Universita di Pisa.

Svolge inoltre attivita di tutoraggio per gli studenti di Ingegneria Elettronica

dell’Universita di Pisa.
Partecipazione a progetti di ricerca

Ha preso parte come ricercatore:

al progetto “5% Nanotecnologie: Dispositivi a effetti quantici e a singolo elettrone” del
CNR (2002-2004, durata: 36 mesi),

al progetto FIRB “Nanotecnologie e nanodispositivi per la societa dell’informazione” (coor-
dinatore locale: Prof. Massimo Macucci, coordinatore nazionale: Prof. Fabio Beltram)
(2004-2007, durata: 42 mesi),

al progetto PRIN “Modelli e misure di rumore in nanostrutture” (coordinatore locale:
Prof. Massimo Macucci, coordinatore nazionale: Prof. Lino Reggiani) (2003-2005, durata:
24 mesi),

al progetto europeo “DEWINT (Device Electronics based on nanoWIres and NanoTubes)”
(coordinatore: Prof. Giuseppe Iannaccone) (2006-2009, durata: 36 mesi),

al progetto europeo “NanoIlCT (Nano-scale ICT devices and systems)” (coordinatore: Dr.



Antonio Correia) (2008-2011, durata: 48 mesi),

al progetto europeo “GRAND (Graphene-based Nanoelectronic Devices)” (coordinatore:
Dr. Matthias Baus) (2008-2010, durata: 42 mesi),

al progetto europeo “STEEPER (Steep sub-threshold slope switches for energy efficient
electronics)” (coordinatore: Prof. Mihai Adrian Ionescu) (2010-2013, durata: 36 mesi),
al progetto europeo “MULT. EU. SIM (European Multiscale Simulation for the Compu-
tational Era)” (coordinatore: Prof. Thierry Deutsch) (2011-2012, durata: 15 mesi),

al progetto nazionale “ITS (Intelligent Transport System) ITALY 2020”7, finanziato dal
MIUR (coordinatore locale: Prof. Fabrizio Berizzi) (2014-2017, durata: 36 mesi),

al progetto europeo “GRADE (Graphene-based Devices and Circuits for RF Applications)”
(coordinatore locale: Prof. Giuseppe Iannaccone) (2012-2015, durata: 36 mesi),

al progetto di Ateneo PRA 2017-2018 “E-TEAM: Enabling TEchnologies for smArt vehi-
cles and Mobility” (coordinatore: Prof. Sergio Saponara) (2017-2018, durata: 24 mesi),
al progetto della Regione Toscana “Contact” (coordinatore locale: Prof. Giovanni Pennel-
li) (2017-2020, durata: 38 mesi),

al progetto della Regione Toscana “PROTONE” (coordinatore locale: Prof. Massimo Ma-
cucci) (2017-2020, durata: 30 mesi),

al progetto nazionale “TESYS Rail”, finanziato sul Bando Nazionale MIUR—Cluster Tec-
nologici Nazionali (2018-2020, durata: 36 mesi),

al progetto “CrossLab” del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Universita
di Pisa, finanziato dal MIUR tramite il bando “Dipartimenti di Eccellenza” (Direttore del
Dipartimento: Prof. Giuseppe Anastasi, Coordinatore Esecutivo: Prof. Andrea Caiti)
(2018-2023, durata: 5 anni),

al progetto di Atenco PRA 2020-2021 “Quantum computing, technologies and applica-
tions” (2020-2021, coordinatore: Prof. Massimo D’Elia) (durata: 24 mesi).

All’interno di tali progetti ha anche coordinato I’attivita di ricerca di dottorandi e postdoc.
Ha partecipato al FFABR (finanziamento per Pattivita di base di ricerca) 2017 ottenendo

il relativo finanziamento.
Partecipazione come relatore a conferenze

Ha partecipato come relatore a 29 conferenze internazionali e 3 nazionali attinenti al suo
campo di ricerca:

“9th International Workshop on Computational Electronics”, Frascati (Roma), Italia, 25-
28 maggio 2003;

“NATO Advanced Research Workshop (NATO ARW)”, Brno, Repubblica Ceca, 14-16
agosto 2003;

“17th International Conference on Noise and Fluctuations”, Praga, Repubblica Ceca, 18-
22 agosto 2003;



“10th International Workshop on Computational Electronics”, Purdue University, West
Lafayette, Indiana, USA, 24-27 ottobre 2004;

“18th International Conference on Noise and Fluctuations”, Salamanca, Spagna, 19-23
settembre 2005;

“11th International Workshop on Computational Electronics”, Technische Universitat,
Vienna, Austria, 25-27 maggio 2006;

“Fourth Symposium on Fluctuations and Noise”, Firenze, Italia, 20-24 maggio 2007;
“Giornata IEIIT 2007”7, Pisa, Italia, 9 novembre 2007;

“4th International Meeting on Molecular Electronics (ELECMOL’08)”, Grenoble, Francia,
8-12 dicembre 2008;

“20th International Conference on Noise and Fluctuations”, Pisa, Italia, 14-19 giugno
20009;

“9th IEEE International Conference on Nanotechnology (IEEE NANO 2009)”, Genova,
Italia, 26-30 luglio 2009;

“2009 International Electron Devices Meeting (IEDM 2009)”, Baltimora, Maryland, USA,
7-9 dicembre 2009;

“3rd NordForsk Nanospintronics Workshop”, Campus Norrképing, Linkoéping University,
Svezia, 22-24 settembre 2010;

“14th International Workshop on Computational Electronics”, Pisa, Italia, 26-29 ottobre
2010;

“21st International Conference on Noise and Fluctuations”, Toronto, Canada, 12-16 giu-
gno 2011;

“3rd International Conference on Circuits, Systems, Control and Signals (CSCS ’12)”,
Barcellona, Spagna, 17-19 ottobre 2012;

“1st International Conference on Information Technology and Computer Networks (ITCN
'12)”, Vienna, Austria, 10-12 novembre 2012;

“16th International Workshop on Computational Electronics (IWCE 2013)”, Nara, Giap-
pone, 4-7 giugno 2013;

“45th Conference of the GE Association (GE 2013)”, Udine, Italia, 17-21 giugno 2013;
“9th TEEE/ACM International Symposium on Nanoscale Architectures (NANOARCH
2013)”, New York City, New York, USA, 15-17 luglio 2013;

“13th IEEE International Conference on Nanotechnology (IEEE NANO 2013)”, Pechino,
Cina, 5-8 agosto 2013;

“14th IEEE International Conference on Nanotechnology (IEEE NANO 2014)”, Toronto,
Canada, 18-21 agosto 2014;

“5th European Conference of Circuits Technology and Devices (ECCTD ’14)”, Ginevra,
Svizzera, 29-31 dicembre 2014;

“23rd International Conference on Noise and Fluctuations (ICNF 2015)”, Xi’an, Cina, 2-5



giugno 2015;

“15th TEEE International Conference on Nanotechnology (IEEE NANO 2015)”, Roma,
Italia, 27-30 luglio 2015;

“2015 IEEE International Workshop on Measurements & Networking (M&N 2015)”, Coim-
bra, Portogallo, 12-13 ottobre 2015;

“48th Annual Meeting of the Associazione Gruppo Italiano di Elettronica (GE2016)”, Bre-
scia, Italia, 22-24 giugno 2016;

“16th IEEE International Conference on Nanotechnology (IEEE NANO 2016)”, Sendai,
Giappone, 22-25 agosto 2016;

“12th IEEE Nanotechnology Materials and Devices Conference, NMDC 20177, Singapore,
Singapore, 2-4 ottobre 2017;

“4th IEEE International Forum on Research and Technologies for Society and Industry,
RTSI 20187, Palermo, Italia, 10-13 settembre 2018;

“13th IEEE Nanotechnology Materials and Devices Conference, NMDC 2018, Portland,
Oregon, USA, 14-17 ottobre 2018;

“12th International Conference on Circuits, Systems, Signal Processing, Communications
and Computers”, Atene, Grecia, 26-28 aprile 2020;

“12th International Conference on Electronics and Communication Systems”, Atene, Gre-
cia, 29-31 maggio 2020.

Partecipazione ad altre conferenze

Inoltre, ha partecipato alle seguenti altre conferenze attinenti al suo campo di ricerca (una
internazionale e 2 nazionali): “lst IU.NET Day”, Bertinoro, Italia, 24 novembre 2007;
“International Conference on Advanced Materials for Energy and Information Technology
(AMEIT 2020)”, Xidian, Cina, 29-30 agosto 2020;

“5th IU.NET Day”, Universita di Modena e Reggio Emilia, Italia, 10-11 settembre 2020;
“8th International Workshop on Applications in Electronics Pervading Industry, Environ-
ment and Society (APPLEPIES 2020)”, 19-20 novembre 2020; “9th Meeting of Electro-
chemistry in Nanoscience (ElecNano9)”, Parigi, Francia, 23-24 novembre 2020; “YITP
(Yukawa Institute for Theoretical Physics) workshop: Quantum computing for quantum
field theories (QCQFT)”, 5-8 gennaio 2021.



Prems

L’articolo:

D. Logoteta, P. Marconcini, M. R. Connolly, C. G. Smith, M. Macucci, “Numerical si-
mulation of scanning gate spectroscopy in bilayer graphene in the Quantum Hall regime”,
Proceedings of the 15th International Workshop on Computational Electronics, Madison,
Wisconsin, USA, 22-25 maggio 2012, IEEE Conference Proceedings, 6242841 (2012)

¢ stato premiato con uno Student Travel Award, risultando tra i paper che ha ricevuto piu

alta valutazione dal Program Committee.

11 16-3-2015 ha ricevuto un attestato dalla rivista “IET Circuits, Devices & Systems” “for
exceptional contribution to IET Circuits, Devices & Systems as an Author of the Special

Issue on Graphene Electronics”.

Alla pubblicazione:

M. Macucci, S. Di Pascoli, P. Marconcini, B. Tellini, “Wireless sensor network for derail-
ment detection in freight trains”, Proceedings of the 48th Annual Meeting of the Associa-
zione Gruppo Italiano di Elettronica (GE2016), Brescia, Italia, 22-24 giugno 2016 (2016)
¢ stato conferito il GE2016 Outstanding Poster Award.

Due sue pubblicazioni, cioe:

R. S. Whitney, P. Marconcini, M. Macucci, “Huge conductance peak caused by symmetry
in double quantum dots”, Phys. Rev. Lett. 102, 186802 (2009), DOI: 10.1103/PhysRe-
vLett.102.186802

e

P. Marconcini, M. Macucci, G. Iannaccone, B. Pellegrini, “Quantum analysis of shot noise
suppression in a series of tunnel barriers”, Phys. Rev. B 79, 241307(R) (2009), DOI:
10.1103/PhysRevB.79.241307

sono state pubblicate anche sul Virtual Journal of Nanoscale Science and Technology, ri-
vista online che raccoglie gli articoli pubblicati piu rilevanti del settore.

La prima di queste pubblicazioni e stata anche contraddistinta da “Editors’ suggestion”.

Alla pubblicazione:

P. Marconcini, M. Macucci, “The k- p method and its application to graphene, carbon
nanotubes and graphene nanoribbons: the Dirac equation”, La Rivista del Nuovo Cimen-
to 34, Issue N. 8-9, 489-584 (2011), DOI: 10.1393/ncr/i2011-10068-1

¢ stato dedicato un intero issue della rivista.
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E stato elencato negli “Acknowledgment to Reviewers” delle riviste “Nanomaterials”, “Ma-
terials” e “Applied Sciences” per ’anno 2019 e negli “Acknowledgment to Reviewers” del-
le riviste “Nanomaterials”, “Materials”, “Applied Sciences”, “Crystals” e “Polymers” per
I’anno 2020.

Invited talk

E autore dei seguenti “invited talk” a conferenze internazionali:

M. Macucci, P. Marconcini, G. Iannaccone, B. Pellegrini, “Shot noise in low-dimensional
systems”, 17th International Conference on Noise and Fluctuations (ICNF 2003), Praga,
Repubblica Ceca, 18-22 agosto 2003, ISBN: 80-239-1005-1, p. 277 (2003);

G. Tannaccone, G. Fiori, M. Macucci, P. Michetti, M. Cheli, A. Betti, P. Marconcini,
“Perspectives of graphene nanoelectronics: probing technological options with modeling”,
2009 International Electron Devices Meeting (IEDM 2009), Baltimora, Maryland, USA,
7-9 dicembre 2009, p. 245 (2009), DOI: 10.1109/IEDM.2009.5424376;

G. lannaccone, G. Fiori, M. Cheli, P. Michetti, M. Macucci, A. Betti, P. Marconcini, “Gra-
phene as a material for nanoelectronics”, 217-th ECS (Electrochemical Society) Meeting,
Vancouver, Canada, 25-30 aprile 2010, ISSN: 1091-8213, vol. MA2010-01, 1198 (2010);
M. Macucci, P. Marconcini, R. S. Whitney, G. Iannaccone, M. Totaro, D. Logoteta, “Effects
of magnetic field on transport and noise in nanostructures”, Third NordForsk Nanospintro-
nics Workshop, Campus Norrkoping, Linképing University, Svezia, 22-24 settembre 2010,
p- 15;

M. Macucci, P. Marconcini, G. lannaccone, “Localization and shot noise in quantum na-
nostructures”, 21st International Conference on Noise and Fluctuations, Toronto, Canada,
12-16 giugno 2011, p. 239 (2011), DOI: 10.1109/ICNF.2011.5994283;

P. Marconcini, M. Macucci, “Numerical simulation of the transport behavior of a graphe-
ne p-n-p structure”, Recent Advances in Electrical Engineering and Electronic Devices.
Proceedings of the 5th European Conference of Circuits Technology and Devices (ECCTD
'14), Ginevra, Svizzera, 29-31 dicembre 2014, Recent Advances in Electrical Engineering
Series 43, p. 66 (2014), ISBN: 978-1-61804-266-8,;

M. Macucci, P. Marconcini, “Effect of magnetic field on the noise behavior of disordered
conductors”, Proceedings of the 23rd International Conference on Noise and Fluctuations
(ICNF 2015), Xi’an, Cina, 2-5 giugno 2015, IEEE Conference Proceedings, IEEE Catalog
Number: CFP1592N-ART, ISBN: 978-1-4673-8335-6, art. number 7288608 (2015), DOI:
10.1109/ICNF.2015.7288608;

P. Marconcini, “Model for 1/f Noise in Graphene and in More Common Semiconductors”,
The 12th International Conference on Circuits, Systems, Signal Processing, Communica-
tions and Computers, Atene, Grecia, 26-28 aprile 2020, International Journal of Circuits,
Systems and Signal Processing 14, p. 144 (2020), DOI: 10.46300/9106.2020.14.22;



P. Marconcini, “Energy and Mode Filtering in a Graphene Channel With Unevenly Spa-
ced Barriers with a Smooth Profile”, The 12th International Conference on Electronics
and Communication Systems, Atene, Grecia, 29-31 maggio 2020, International Journal of
Circuits, Systems and Signal Processing 14, p. 213 (2020), DOI: 10.46300,/9106.2020.14.32.

Pubblicazioni

E autore di 43 articoli in rivista (di cui 24 come primo autore), 2 contributi in volume
(di cui uno come primo autore), 69 contributi in atti di convegno (di cui 31 come primo

autore) e 10 abstract in atti di convegno (di cui 4 come primo autore).

Facendo riferimento alla banca dati Scopus, tali pubblicazioni hanno ricevuto un numero

complessivo di citazioni pari a 730, con un h-index pari a 16.

Nel seguito si riporta ’elenco delle pubblicazioni.
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35, p. 295 (2007), DOI: 10.1002/cta.407.
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